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vV souladu s definici uvedenou v dokumentu

Uradu viady CR, ¢&j.: 6951/2012-RVV
,Metodika hodnoceni vysledk( vyzkumnych
organizaci a hodnoceni vysledk( ukonéenych
programu (platna pro léta 2010 a 2011 a rok
2012)* je uplatiovan funkéni vzorek ,3-
nasobny Wilkinsontv slu¢ova¢ s izolovanymi

vstupy pro 432MHz".

Funkéni vzorek vznikl v pfimé souvislosti
s feSenim projektu GACR - GA102/09/0455

Tento funkéni vzorek byl vyvinut pro aplikaci
vykonového slouceni tfech kusG koncovych
modull s vykonem cca 200W  ziskat tak
vystupni vykon po slou¢eni cca 600W. Pro
potfeby oddéleni jednotlivych stupnil je nutné,
aby sluovac vykazoval vysokou izolaci mezi
jednotlivymi vstupnimi porty cca 15dB a vice.
Celkové dimenzovani tohoto zafizeni je az do
vykonu 1kW. Vstupni i vystupni impedanc¢ni
pfizpusobeni je dobré a bylo zméfeno SWR

(max) =1,5 a priichozi utlum pod 0,2dB.

Pfi  navrhu bylo pouZito mikrovinného
obvodového simulatoru Ansoft Designer —
Studentska verze, sjehoz pomoci byly
odsimulovany vSechny podstatné parametry a
zapojeni bylo ve druhém kroku
optimalizovano. Zaroven bylo ovéfeno, jestli je

toto zafizeni timto zplisobem realizovatelné.

Nasledné byl vytvofen motiv ploSného spoje
ve formé& mikropaskovych vedeni a finalni

konstrukce byla podrobena méreni.

Vzhledem k pfedpokladanému vykonovému
zatizeni nebylo mozno pouzit standardni
material, bézné pouzivany pro vytvofeni
ploSného spoje s mikropaskovymi vedenimi.
Z dlvodu nutnosti pouziti vedeni s vysokou
vinovou impedanci ve formé lambda/4 vedeni
by Sifka pasku vychazela i pfi tloustce
materialu 1,6mm jen cca 1-2mm, cozZ je pro
danou aplikaci malo a doSlo by k vykonovému
pretizeni. Proto byla zvolena vrstvova
konstrukce ze dvou rtznych dielektrik (ptfe a

FR4) o celkové tloustce 6mm.



